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偏置电场下材料热释电系数测试方法

1 范围

本标准规定了直流偏置电场下材料热释电系数的术语和定义、原理、试样环境条件、仪器设备、样
品、试验步骤、试验数据处理。

本标准适用于钛酸锶钡、钽钪酸铅等热释电材料在直流偏置电场下的热释电系数测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3389.1 铁电压电陶瓷词汇

3 术语和定义

GB/T3389.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
直流偏置电压 DCbiasvoltage
测量材料热释电系数时,施加在被测样品上下主表面的直流电压。

3.2
直流偏置电场 DCbiasfield
直流偏置电压与被测样品厚度的比值,用符号E 表示。

4 原理

偏置电场下热释电系数是指在直流偏置电场(E)作用下,样品温度改变时,样品极化强度[(Pm)E]
随温度的变化率。

当样品温度改变时,极化发生变化,原平衡状态时样品表面的自由电荷不能完全屏蔽束缚电荷,如
果与外电路联接,可在电路中测得电流。

偏置电场下热释电系数测量装置见图1。用电压表测量取样电阻(R)两端的电压值(U),同时记录

电压值(U)、温度(T)和时间(t)。根据式(1)可得到不同温度和直流偏置电场下的热释电系数

[(pm)E]。给出的热释电系数应指明直流偏置电场和测量温度。

(pm)E=
d(Pm)E
dT =

I
A ×

dt
dT =

U
A×R×

dt
dT

………………(1)

  式中:
(pm)E———电场(E)下的热释电系数,单位为库仑每平方米摄氏度[C/(m2·℃)];
(Pm)E———电场(E)下的极化强度,单位为库仑每平方米(C/m2);

I ———热释电电流,单位为安(A);

A ———样品面积,单位为平方米(m2);
1

GB/T37255—2018




